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摘要(译)

本发明提供一种OLED显示装置的阈值电压侦测电路，通过在侦测IC(1)
与像素驱动单元(3)之间增设多路复用器(2)，设置第二直流信号(Ovss)具
有第一与第二电位，第一电位小于侦测控制信号(Monitor)的电位，第二
电位大于侦测控制信号(Monitor)的电位，并在侦测驱动薄膜晶体管(T2)
的阈值电压时，将第二直流信号(Ovss)切换到第二电位，在侦测有机发
光二极管(D1)的阈值电压时，将第二直流信号(Ovss)切换到第一电位，
同时设置数据信号(Data)的电位与侦测控制信号(Monitor)的电位相等，能
够实现对各个子像素驱动电路中的有机发光二极管和驱动薄膜晶体管的
阈值电压的逐一侦测，降低漏电流，提升阈值电压侦测的准确性，延长
有机发光二极管的寿命。
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